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Przedmiotem wynalazku jest soczewka elek-
trostatyczna z elektrodami polaczonymi za po-
mocg poéiprzewodnika.

W znanych dotychczas ukladach elektronoop-
tycznych z ogniskowaniem elektrostatycznym
majg zastosowanie soczewki w postaci metalo-
wych elektrod cylindrycznych lub przeston,
umocowanych na wspornikach w prézni. Pole
elektrostatyczne, wytworzone w takich soczew-
kach, jest zalezne od potencjalu elektrod oraz
ich wymiaréw geometrycznych i moze byé okre-
Slane za pomocg réwnan Laplasa. W zwigzku
z tym mozliwo$§é zmian konfiguracji linii sil
pola, wplywajacej na ksztaltowanie strumienia
elektronéw przechadzacych przez soczewke, jest
ograniczona.

W odréznieniu soczewka elektrostatyczna we-
diug wynalazku sklada sie¢ z dwéch lub kilku
elektrod, polaczonych ze sobg za pomocg pol-
przewodnika, dzieki czemu zmiana potencjalu

*) Wiasciciel pateﬁtu oSwiadczyl, ze twoérecgy
wynalazku jest Aleksander Fryszman.
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miedzy elektrodami okreflona jest nie rowna-
niem Laplasa, lecz réwnaniem charakterystycz-
nym dla ksztaltu i wymiaréw pélprzewodnika,
przez co znacznie zwiekszajg sie mozliwosci
ksztaltowania linii sil pola elektrostatycznego
i strumienia elektron6w przechodzacych przez
soczewke. :
Fig 1—3 przedstawiajg przykladowo schematy
soczewek elektrostatycznych wedlug wynalazku
z polprzewodnikami réznego ksztaltu oraz odpo-
wiednie konfiguracje wytworzonych przez te
soczewki poél elektrostatycznych. Fig. 1 przed-
stawia przykladowo schemat soczewki zlozonej
z dwéch cylindrycznych elektrod metalowych,
polaczonych pdélprzewodnikiem majgcym ksztatt
powierzchni obrotowej, ktérej tworzaca jest li-
nig prosta, fig. 2 — schemat innej soczewki, w
ktérej elektrody sg polaczone pélprzewodnikiem
o linii tworzacej wypuklej, a fig. 3 — pélprze-
wodnikiem o linii tworzacej wkleslej. .
Soczewka wedlug wynalazku sklada sie z
elektrod metalowych 1 o dowolnym ksztalcie,
polaczonych za pomoca pélprzewodnika, ktéry



‘uniémogliwia ¢ Bromadzenie sie! na- swojej pn-
. wiexzehni.. lad’@kow elektrycznych. Natezenie
- pola elal;ﬂorstatjcznego miedzy elektrodami ta-
kiej soczewki ]est .zalezne nie tylko od poten—
cjatéw elektrad “1 ich wymiaréw geometrycz~
nych (Jak te ma miejsce w znanych. detychczas
soczewkach), ale takze od rozkladu ‘potencjalu
wad} powierzchni, pétprzewodnika.

Z‘imema]ac ksztalt i wymiary pélprzewodnika
laczadego elektrody, mozna wytworzyé rézne
konfiguracje linii sil pola elektrostatycznego,
nieosiggalne w znanych dotychczas konstruk-
cjach soczewek:. -

Przyklady uw1doczn10ne na fig. 1—3 nie ogra-
niczajg oczywiscie mozliwosci konstruowania in-
innych soczewek wedlug wynalazku, zlozonych
z okreSlonej liczby elektrod polaczonych poél-
.przewodnikami, pirzy czym zaréwno ksztalty i
wymiary elektrod, jak i lgczgeych je poélprze-
wodniké6w mogg by¢ dobrane w zaleznosci od
przeznaczenia soczewki. Zastosowanie poélprze-
wodnikéw Iaczacych elektrody soczewek zapo-
biega réwnocze$nie mozliwosei powstawania
przebi¢ w ukladach.

Soczewka elektrostatyczna wedlug wynalazku
moze znalezé zastosowanie w réznych ukladach
- elektronooptycznych, na przykiad w lampach
znalizujgcych lub mikroskopach elektronowsych.

Zastrzezenia patentowe

1. Soczewka elektrostatyczna zlozona z oRreslo-
nej liczby elektrod metalowych, znamienna
tym, ze poszczegolne elektrody (1) sa polg-

° czone ze sobg za pomocy potprzewodnika (2),
dzxékl czemu konfiguracja pola elektrosta-
tycznego miedzy elektrodami okres$la sie nie
tylko ksztaitem, wymiarami i potencjalem
elektrod, ale takze rozkiadem potencjalu
wzdluz powierzchni poélprzewodnika.

2. Soczewka wedlug zastrz. '1, znamienna tym,

ze polprzewodnik (2) laczacy elektrody (1)
ma ksztalt powierzchni obrotowej, ktérej
tworzaca stanowi linie prosta.

3. Soczewka wedlug zastrz. 1, znamienna tym,

ze polprzewodnik (2) laczacy elektrody (1)
ma ksztz:xlt powierzchni obrotowej, ktorej

tworzgca stanowi linie krzywg wypukla lub
wklestg.
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